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Spiegazioni	
  di	
  teoria	
  e	
  applicazioni	
  in	
  laboratorio	
  presso	
  l’ITIS	
  “E.	
  Fermi”	
  o	
  presso	
  il	
  lab.	
  “ELECOM”	
  del	
  dip.	
  
di	
  Ingegneria	
  Elettronica	
  

Mercoledi	
  11	
  Gennaio	
  2012	
  

Ore	
  14-­‐17	
  

presso	
  l’ITIS	
  “E.	
  Fermi”	
  

Figure	
  di	
  merito	
  dei	
  transistor	
  di	
  potenza	
  per	
  applicazioni	
  switching	
  o	
  RF	
  

Vantaggi	
  dei	
  semiconduttori	
  composti	
  

Principio	
  di	
  funzionamento	
  del	
  transistor	
  HEMT	
  

Mercoledi	
  18	
  Gennaio	
  2012	
  

Ore	
  14-­‐17	
  

presso	
  l’ITIS	
  “E.	
  Fermi”	
  

Fattori	
  limitanti	
  le	
  prestazioni	
  dei	
  transistor	
  HEMT	
  in	
  nitruro	
  di	
  gallio	
  

Caratterizzazione	
  e	
  analisi	
  dei	
  transienti	
  di	
  corrente	
  

Misure	
  Load-­‐	
  and	
  Source-­‐Pull	
  

Mercoledi	
  25	
  Gennaio	
  2012	
  

Ore	
  14-­‐17	
  

Presso	
  Lab.	
  ELECOM	
  

Visita	
  al	
  laboratorio	
  ELECOM	
  

- misure	
  di	
  transienti	
  di	
  corrente	
  
- misure	
  di	
  potenza	
  a	
  radiofrequenza	
  (2GHz)	
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